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1) Změřte závislost doby náběhu pulzu tr = f (s) pro IKMAX = 1,2 mA. Změřenou závislost graficky znázorněte.
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2) Změřte závislost doby týlu pulzu tr = f ( IB ) pro s = 5 (IB je aktivní hradící proud báze). Změřenou závislost graficky znázorněte.
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3) Zkontrolujte výpočtem hodnoty tr a tf pro s = 5, fp = 0.7 Mhz


tr - doba čela (doba náběhu) pulzu


tf - doba týlu pulzu
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4) Změřte závislost doby náběhu a doby doběhu kolektorového napětí tranzistoru MOSFET na zatěžovací kapacitě 10, 18, 33, 56, 82 a 120 pF. Budící napětí nastavte tak, aby tranzistor MOSFET spínal napětí UCC = 12 V s minimálními dobami náběhu a doběhu kolektorového proudu.
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5) Závislosti vyneste graficky   
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